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__________________________________________________________ На правах рукописи Кобелев Антон Андреевич Анализ потоков ионов из ВЧ газового разряда, используемого для процессов модификации поверхности твердого тела 01.04.04 – физическая электроника ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата физико-математических
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гладкая морфология поверхности. Более того, плазменное травление должно быть однородным по всей площади обрабатываемого образца. Процесс травления в ВЧ разряде в значительной мере определяется параметрами потока ионов и химически активных радикалов на поверхность твердого тела. В качестве основных параметров выделяют компонентный состав, величину потока, функцию распределения частиц по энергии и углу падения на поверхность...
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качественно и количественно предложенные модели соотносятся с реальностью, определить область их применения. В настоящее время существует ряд подходов для численного моделирования ВЧ газового разряда. 14 1.1. Численное моделирование ВЧ газового разряда 1.1.1. Гидродинамическое приближение Гидродинамическое приближение является наиболее простым в реализации и поэтому распространенным методом для численного описания газовых разрядов [38]....
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